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1. Ementa

Conceito e principios da eletrénica analdgica. Circuitos elétricos e eletrénicos. Semicondutores. Diodo. Circuitos
retificadores; Diodo zener e estabilizacdo. Fontes estabilizadas de tensdo e corrente. Sistemas de retificacdo de CA
para CC. Transitores bipolares. Transitores como chave. Amplificadores a transitor. Transitores FET. Nogdes de
transitores unijuncdo, MOSFET. Amplificadores operacionais. Principios de andlise de circuitos CA e CC. Impactos
ambientais advindos da aplicagdo de circuitos eletrdnicos.

2. Objetivos

Capacitar o aluno a:

- Aplicar os principios béasicos da eletrénica analdgica, como base para a resolugdo e problemas da &rea de
automacdo industrial;

- ldentificar, testar e utilizar componentes eletrénicos semicondutores, discretos e integrados, de acordo com
especificacdes e caracteristicas técnicas;

- Montar e testar circuitos eletronicos basicos de corrente continua (CC) e de corrente alternada (CA);

- Projetar circuitos eletrénicos basicos.

3. Contetido Programatico

1. Introducéo a sinais e materiais semicondutores — 6 horas
Sinais anal6gicos e discretos

Condutividade e resistividade dos materiais

Estrutura de materiais semicondutores

AplicacBes de materiais semicondutores

O diodo semicondutor — 12 horas

Introducgdo ao estudo do diodo: diodo ideal

Circuitos equivalentes e curva caracteristica

Diodo como chave

Resisténcia CC e CA do diodo

Andlise de circuitos com diodo

Diodo zener

Nogdes basicas de transformador

Diodos retificadores: meia onda e onda completa
Circuitos retificadores com filtro

Transistores bipolares de juncéo (TBJ) — 32 horas
Introducgdo ao estudo do TBJ

Curva caracteristica e regides de opera¢do do TBJ
Caracteristicas gerais: base-comum, emissor-comum e coletor-comum
O TBJ aplicado como chave

Saturacdo do TBJ

Circuitos de polarizacbes em TBJs

Ganho CC de corrente

Amplificacdo no dominio CA

Modelos de TBJs

Anélise de TBJ para pequenos sinais
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Dispositivos opticos

Introducéo a sinais e materiais semicondutores — 6 horas
Sinais anal6gicos e discretos

Condutividade e resistividade dos materiais

Estrutura de materiais semicondutores

Aplicacbes de materiais semicondutores
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5. Introducéo a sinais e materiais semicondutores — 6 horas
e Sinais analdgicos e discretos
e Condutividade e resistividade dos materiais
e Estrutura de materiais semicondutores
AplicacBes de materiais semicondutores
6. O diodo semicondutor — 12 horas
e Introdugdo ao estudo do diodo: diodo ideal
e Circuitos equivalentes e curva caracteristica
e Diodo como chave
e Resisténcia CC e CA do diodo
e Analise de circuitos com diodo
e Diodo zener
e Nocoes béasicas de transformador
e Diodos retificadores: meia onda e onda completa
Circuitos retificadores com filtro
7. Transistores bipolares de jun¢éo (TBJ) — 32 horas
e Introducdo ao estudo do TBJ
e Curva caracteristica e regides de operacéo do TBJ
e Caracteristicas gerais: base-comum, emissor-comum e coletor-comum
e O TBJ aplicado como chave
e Saturacdo do TBJ
e Circuitos de polarizagdes em TBJs
e Ganho CC de corrente
e Amplificacéo no dominio CA
e Modelos de TBJs
e Analise de TBJ para pequenos sinais
Dispositivos opticos
8. O transistor de efeito de campo (FET) — 10 horas
e JFET: Construcdo e caracteristica
e Polarizagdo do FET
e Analise de circuitos com FET
Aplicaces e analises MOSFET
9. Amplificadores Operacionais — 20 horas
e Introducdo a amplificadores: ganho, impedancia de entrada e saida
e Operacdo de amplificadores
e Analises de circuitos com amplificadores

4. Metodologia

Aulas expositivas e dialogadas com recurso audiovisuais, aulas praticas com simulagfes utilizando softwares
especificos; serdo aplicados trabalhos individuais e em grupo, tanto listas de exercicio quanto relatorios e
seminarios.

5. Avaliacdo

A avaliagdo se dara por meio de provas tedricas referentes as unidades didaticas ministradas, além de exercicios em
sala, trabalhos tedricos e relatdrios, seminarios e projetos.
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A quantidade de exercicios sera determinada pela analise da necessidade da turma, avaliando-se continuamente o
nivel de aprendizado adquirido em cada unidade didatica.
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